B589N

FUNKAMATEUR-Bauelementeinformation

Temperaturkompensierte Referenzspannungsquelle

Applikationshinweise

TGL 42934 Hersteller: VEB Halbleiterwerk Frankfurt (Oder)
Grenzwerte Kurzcharakteristik
Parameter Kurzzeichen min. max. ® Der Schaltkreis stellt eine tempera-
- turkompensierte zweipolige Refe-
Betriebsstrom (von 1 nach 3) Iec [mA] -10 10 renzspannungsquelle dar.
Umgebungstemperatur d, °q =25 70
® Seine Funktion beruht auf dem
Bandgap-Prinzip.
Betriebsbedingungen ® Die typische Referenzspannung be-
trigt in einem weiten Eingangs-
Parameter Kurzzeichen Typ min. max. strombereich von 50 pA bis 5mA
1,235V.
Betriebsstrom (von 1 nach 3) Iec [mA] 0,05 5 . i
Umgebungstemperatur 9, PC] N -25 70 ® 50 pA minimaler Betriebsstrom er-
m/p/q 0 moglichen den Einsatz in batteriebe-
triebenen Geréten.
® Der niedrige Innenwiderstand ge-
Kennwerte (bei 3, = 25 °C) stattet die Nutzung der Genauigkeit
ohne externe Komponente.
Parameter (Bedingungen) Kurzzeichen Typ min. max. @ Durch den Hersteller erfolgt eine Se-
Ausgangsspannung U N 12 1.25 lektierung in 4 TK-AusmeBklassen.
(Tec = 0,5 mA) ® Gehguseform dhnlich SOT 54
Anderung der Ausgangsspannung |AU,| {mV] 0 10
im Betriebsstrombereich ® Internationaler Vergleichstyp:
(et = 0,05 mA; Icc, = S mA) AD 589 (Analog Devices)
Temperaturkoeffizient der AU, [10-¢/K]N 0 100 .
Ausgangsspannung T, A ® Amateurtyp: B 589 N S1
(A8 =40K;I.c=0,5mA) Nm 0 50
Np 0 25
Ng 0 10 3(0 st 7777 A
ol )<¥ 2
7 ey L__ —
. . 1,5
Informationswerte (bei Icc = 0,5 mA) Tz 5103 12,7
—— | - T
Parameter (Bedingungen) Kurzzeichen min.  typ. max.

) ) 11 Bild 1: Gehauseabmessun-
Einschaltzeit teer [us] 12 16 20 gen und Anschiubelegung
dynamische Ausgangsimpedanz Z, [Ql 045 0,75 1,05 des B58IN
Ausgangsrauschspannung U, [uV] 18 23 28 i
(10 Hz...10 kHz) -3 Bild 2: Schaltsymbol des Re-

ferenzspannungselementes
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F3 F=F (13g)] I Bild 3: Praktische  *Ucc e ® Die Ausgangsrauschspannung kann
09 — Abweichung vom R R mit einem parallelgeschalteten Kon-

2P e = § MA —1— linearen TK 0 densator geringfligig reduziert wer-

' u A 2m o den. Dabei sind Kapazititen bis
(3 - .
! A Bild 4: Hochsta- 235y ooy 22 nF sinnvoll.
T e =500 A= p a2 L.
0 el bile Referenz- s 1 ® Sofern das TK-Minimum bekannt
- ~— spannungserzeu- ist (siche Kennlinie), iaBt es sich
Ipp = S0uA gung (1. u.) durch die Verind des Spei
-1 Bild 6: Einfachste Referenzspan- urch die Veranderung des opeise-
- nungserzeugungsvarianten stromes etwas verschieben.
Bild 5: Negative .
2 Referenzspan- Bild 7: Strombegrenzendes Netz- ® Durch Reihenschaltung von B 589 N
0 20 40 60 Gy L] _ . . 1
nungserzeugung teil sind hohere Spannungen moglich.
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